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(54) Способ защиты объектов от оптико-электронных систем наведения

(57) Формула изобретения
1. Способ защиты объектов от оптико-электронных систем наведения,

предусматривающий обнаружение атаки защищаемого объекта и формирование
импульсов помехового излучения в виде некогерентного оптического излучения
сплошного спектра, генерируемогоимпульснымиксеноновымилампами, отличающийся
тем, что угрозу атаки защищаемого объекта обнаруживают заблаговременно
радиолокационными средствами и с их помощью определяют текущие координаты
источника угрозы или атакующего элемента, помеховое излучение формируют в виде
пучка с помощьюпрожекторной системыинаправляютнепосредственно на атакующий
элемент, при этом помеховое излучение включают до начала облучения защищаемого
объекта лазерным целеуказателем оптико-электронной системы наведения, а частота
повторения импульсов помехового излучения составляет не менее 100 Гц.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что импульсы помехового направленного
излучения формируют с девиацией частоты повторения.
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